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AU5517DR2G Details PDF

AU5517DR2G
Número de pieza del fabricante: AU5517DR2G

Fabricante / Marca: AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Parte de la descripción: IC OPAMP TRANSCOND 2MHZ 16SOIC

Especificaciones: AU5517DR2G.pdf

Estado de RoHs: Sin plomo / Cumple con RoHS

Condición de stock: New original, 2702 pcs Stock Available.

Nave de: Hong Kong

Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

Presupuesto

Número de pieza AU5517DR2G

Fabricante AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Descripción IC OPAMP TRANSCOND 2MHZ 16SOIC

Categoría
Circuitos integrados (CI) > Linear - Amplificadores -

Instrumentación, AmplifiEstado de la pieza 2702 pcs Stock

Alimentación de voltaje, simple / doble (±) 4 V ~ 44 V, ±2 V ~ 22 V

Voltaje - Offset de entrada 400µV

Paquete del dispositivo 16-SOIC

Velocidad de subida 50 V/µs

Serie -

embalaje Tape & Reel (TR)

Paquete / Cubierta 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)

Tipo de salida Push-Pull

Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C

Número de circuitos 2

Tipo de montaje Surface Mount

Producto ganancia-ancho 2MHz

Suministro de corriente 2.6mA

Corriente - Salida / Canal 650µA

Corriente - polarización de entrada 400nA

Tipo amplificador Transconductance

Ancho de banda de -3 dB -

AU5780AD,112
NXP USA Inc.
IC TRANSCEIVER VPW 8-SOIC

AU5780AD,118
NXP USA Inc.
IC TXRX SAE/J1850 VPW 8SOIC

AU5780
PHI

AU5232D
PHILIPS
PHILIPS SOP-8

AU5780AD/N,112
NXP USA Inc.
IC TXRX SAE/J1850 VPW 8SOIC

AU5517DG
ON
AU5517DG ON

AU5517D
PHILIPS
AU5517D PHILIPS

AU5780AD-T IC
NXP
NXP SOP-8
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